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O objetivo desse projeto € estudar a taxa de nucleacdo do vidro dissilicato de
litio, Li2O+2SiOz2 (LS2), em funcao da pressao. Este material foi escolhido pelo fato ser
uma composicdo bem estudada em termos da cinética de cristalizacdo, e
principalmente por apresentar os picos da temperatura de nucleacdo (Tn) e da
temperatura de crescimento de cristais (Tcresc) bem espagados, facilitando as analises
de cada etapa separadamente. Para caracterizacao inicial foi feita uma andlise térmica
diferencial (DTA), na qual foram obtidas a temperatura de transicao vitrea, Tq, igual a
456 °C, e a temperatura de cristalizacéo, Tc, igual a 652 °C. A partir disso, e baseado
em dados da literatura, foi definido 450 °C para a Tn € 610 °C para a Tcresc. FOram
realizados tratamentos térmicos com diferentes tempos de nucleagéo e crescimento
em pressao atmosférica. Para realizar medidas de diametro de cristal e nimero de
cristais por unidade de volume foram feitas imagens em um microscépio éptico. A
partir dos dados coletados foram montadas curvas da taxa de nucleagao e de taxa de
crescimento de cristais. Resultados demonstraram que a temperatura de nucleacao
utilizada foi baixa, visto que o numero de cristais esperado era maior para diminuir a
porcentagem de erro. Tratamentos térmicos com novas temperaturas (460 °C para
nucleacdo e 600 °C para crescimento) estdo sendo realizados em pressao
atmosférica. A escolha desta temperatura visa ter uma curva abaixo do valor de Tmax
(temperatura de nucleacdo maxima) e uma acima para poderem ser analisados com
futuros processamentos em alta pressdo. E esperado que haja mudancas nas taxas
de nucleacao e crescimento dos cristais nos materiais produzidos em alta pressao,
visto que a compressao da matéria gera um empacotamento em sua estrutura, o que
pode levar a diferengas nas microestruturas e nas propriedades do material.



